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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

® Strahlschichtapparat zur chargenweisen oder kontinuierlichen Prozessfuhrung und Verfahren zum Betreiben 
eines Strahlschichtapparates 

@ Die Erfindung betrifft einen Strahlschichtapparat zur 
chargenweisen oder kontinuierlichen Prozessfuhrung ge- 
maS der im Oberbegriff des Anspruches 1 genannten 
Merkmale und ein Verfahren zum Betreiben eines Strahl- 
schichtapparates gemafc der im Oberbegriff des Anspru- 
ches 8 genannten Merkmale. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen Strahl- 
schichtapparat zur chargenweisen oder kontinuierlichen 
Prozessfuhrung und ein Verfahren zum Betreiben eines 
Strahlschichtapparates der eingangs beschriebenen Art 
so zu gestalten, dass damit eine zielgerichtete Beeinflus- 
sung derProzesseim Fluidisierungsbereich insbesondere 
hinsichtlich einer gezielten Materialbewegung und Ver- 
weilzeitbeeinflussung erfolgt. 

ErfindungsgemafS wird das dadurch erreicht, dass der 
a Strahlschichtapparat aus wenigstens zwei Prozessberei- 
chen gebiidet wird und die Prozessbereiche durch Uber- 
laufe miteinander verbunden sind und der erste Prozess- 
bereich mit einem Feststoffeintrag und der letzte Prozess- 
bereich mit einem Feststoffaustrag versehen ist, bezie- 
hungsweise dass zur Beeinflussung der Verweilzeit das zu 
behandelnde Material nacheinander wenigstens zwei 
Prozessbereichen zugefuhrt wird und diese durchlauft, 
wobei die Materiaitransportrichtung gegenuber der Strd- 
mung des Fluidisierungsmittels im Kreuzstrom erfolgt 
(vgl.Fig. 1). 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Slrahlschichtapparat 
zur chargenweisen cxier kontinuierlichen Prozessfuhrung 
gemaB der im Oberbegriff des Anspruches 1 genannten 5 
Merkmale und ein Verfahren zum Betreiben eines Strahl- 
schichtapparates gemaB der im Oberbegriff des Anspruches 
8 genannten Merkmale. 

[0002] Vorbekannt ist durch die Schrift 
DE 100 04 939 CI ein gattungsgemaBer Strahlschichtappa- 10 
rat zurFluidisierung und thermischen Behandlung von weit- 
gehend beliebig geformter und in ihren Partikelabmessun- 
gen sowie Partikelmassen unterscbiedlicb bestehenden Ma- 
terialien. Der Strahlschichtapparat zur chargenweisen oder 
kontinuierlichen Prozessfuhrung besteht aus einer im unte- 15 
ren Bereich des Strahlschichtapparates angeordneten Zu- 
luftkammer, in der das Fluidisierungsmittel, wie beispiels- 
weise Luft, zugefuhrt wird. Das Fluidisierungsmittel wird 
mittels einer zwischen Zuluftkammer und Fluidisierungsbe- 
reich angeordneten steuerbaren Gasanstromeinrichtung dem 20 
Fluidisierungsbereich des Strahlschichtapparats zugefuhrt 
Der Fluidisierungsbereich wird durch die im unteren Be- 
reich angeordnete Gasanstromeinrichtung sowie durch eine 
Strahleinstromungswand, einer der Strahleinstrdmungs- 
wand gegenuberliegenden Strahlruckstromungswand sowie 25 
den Seitenwanden gebildet. Die Strahleinstromungswand 
und die Strahlruckstromungswand sind gegeniiber der Senk- 
rechten geneigt, so dass sie einen Konus bilden. Dadurch 
entsteht oberhalb der Strahleinstromungswand und der 
Sti^lruckstromungswand ein erweiterter Querschnitt des 30 
Strahlschichtapparates, der als Expansionsbereich fur das 
Huidisierungsmittel dient und der mit einem Austrag fur die 
Abluft versehen ist. Der Strahlschichtapparat kann dabei 
einseitig oder doppelseitig, das heiBt mit einem doppelten 
Konus, ausgebildet sein. Durch die Anordnung der Strahl- 35 
einstromungswand und der Strahlruckstromungswand so- 
wie durch die Zufuhrung des Fluidisierungsmittels durch die 
Gasanstromeinrichtung entsteht in dem Fluidisierungsbe- 
reich eine Art Feststoffrotation, in der eine entsprechende 
Materialbehandlung erfolgt 40 
[0003] Nachteilig bei dem beschriebenen Strahlschichtap- 
parat ist, dass eine gezielte Beeinflussung der durchzufuh- 
renden Prozesse in dem Ruidisierungsbereich nur in gerin- 
gem MaBe erfolgt Das Verweilzeitverhalten des Materials 
bei einer kontinuierlichen Prozessfuhrung kann nur in gerin- 45 
gen Grenzen beeinflusst werden. 

[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen 
Strahlschichtapparat zur chargenweisen oder kontinuierli- 
chen Prozessfuhrung und ein Verfahren zum Betreiben eines 
Strahlschichtapparates der eingangs beschriebenen Art so zu 50 
gestalten, dass damit eine zielgerichtete Beeinflussung der 
Prozesse im Fluidisierungsbereich, insbesondere hinsicht- 
lich einer gezielten Materialbewegung und Verweilzeitbe- 
einflussung erfolgt. 

[0005] Entsprechend der erfindungsgemaBen Vorrichtung 55 
wird die Aufgabe mit den Merkmalcn des Anspruches 1 und 
das dazugchorige Verfahren zum Betreiben des Strahl- 
schichtapparates durch die Merkmale des Anspruches 8 ge- 
lost Vorteilhaftc Ausgestaltungcn der Vorrichtung und des 
Verfahrens sind in den Unteranspriichen angegeben. 60 
[0006] Durch die Anordnung von mehreren an sich be- 
kannten Strahlschichtapparaten mit unterschiedlicher Ge- 
staltung und einstellbaren Prozessbedingungen wird er- 
reicht, dass bei einer kontinuierlichen Prozessfuhrung die 
Verweilzeit sowie die Prozessbedingungen in den einzelnen 65 
Prozessbereichen einstellbar sind. Durch entsprechende hin- 
tereinander und/oder nebeneinander Anordnung von einzel- 
nen Prozessbereichen, die miteinander durch Uberlaufe ver- 
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bunden sind, wird eine gezielte Materialbewegung in dem 
Strahlschichtapparat erreicht Gleichzeitig wird damit die 
Verweilzeit im Strahlschichtapparat gezielt beeinflusst 
Durch Einstellung der Stromungsgeschwindigkcit, der Tem- 
peratur und des Volumens des zugefuhrten Fluidisierungs- 
mittels lassen sich die Prozessbedingungen in den einzelnen 
Prozessbereichen entsprechend den fur die Materialbehand- 
lung erforderlichen Bedingungen einstellen. Dadurch be- 
steht die Moglichkeit, die erfindungsgemaBe Vorrichtung 
und das erfindungsgemaBe Verfahren zur Behandlung von 
unterschiedlichen Materialmen bei den jeweilig einzustellen- 
den Bedingungen hinsichtlich der Fluidisierung und thermi- 
schen Behandlung von weitgehend beliebig geformten und 
in ihren Abmessungen sowie Massen beliebigen Partikeln 
einzusetzen. 

[0007] Die Erfindung wird anhand von Ausfuhrungsbei- 
spielen naher erlautert In den dazugehorigen Zeichnungen 
zeigen: 

[0008] Fig. 1 eine schematische Darstellung des erfin- 
dungsgemaBen Strahlschichtapparates, 
[0009] Fig. 2 den erfindungsgemaBen Strahlschichtappa- 
rat in perspekti vischer Darstellung, 

[0010] Fig. 3 eine Variante des erfindungsgemaBen Strahl- 
schichtapparats in perspektivischer Darstellung, 
[0011] Fig. 4 die Feststoffbewegung und Fluidisierungs- 
stromung im erfindungsgemaBen Strahlschichtapparat und 
[0012] Fig. 5 bis 7 Varianten der Anordnung von mehre- 
ren Prozessbereichen im erfindungsgemaBen Strahlschicht- 
apparat. 

[0013] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemaBer Strahlschicht- 
apparat dargestellt, der aus wenigstens zwei hintereinander 
angeordneten Prozessbereichen 6 besteht Der Prozessbe- 
reich 6 besteht aus einem an sich bekannten Strahlschichtap- 
parat, der aus einer Zuluftkammer 8, zwei Gasanstromein- 
richtungen 1, den entsprechenden Strahleinstromungs wan- 
den 3, Strahlrlickstromungswanden 2 sowie den Seitenwan- 
den gebildet wird. Die Strahleinstromungswande 3 und die 
Strahlruckstromungswande 2 sind gegeniiber der Senkrech- 
ten derart geneigt, dass sie einen Doppelkonus bilden. In 
Fig. 3 ist der Prozessbereich 6 als einseitig ausgefuhrter 
Strahlschichtapparat mit nur einer Gasanstromeinrichtung 1, 
mit einer Strahleinstromungswand 3 und einer gegenuber- 
liegenden Su^lruckstrdmungswand 2 sowie den entspre- 
chenden Seitenwanden dargestellt Die Strahleinstromungs- 
wand 3 und die Strahlruckstromungswand 2 bilden dabei ei- 
nen einfachen Konus. 

[0014] ErfindungsgemaB sind mindestens zwei oder meh- 
rere Prozessbereiche 6 derart im Apparatequerschnitt 9 an- 
geordnet, dass sich bei kontinuierlicher bzw. quasi-kontinu- 
ierlicher Prozessfuhrung ein mehrstufiger Prozess ausbildet 
Dabei durchlauft der am Prozess beteiligte Feststoff, der 
uber einen am ersten Prozessbereich 6 angeordneten Fest- 
stofTeinUrag 13 in den Strahlschichtapparat eingetragen 
wird, nacheinander mehrere Prozessbereiche 6 bis er den 
Strahlschichtapparat uber einen am lctzten Prozessbereich 6 
angeordneten Feststoffaustrag 7 wieder vcrlasst Zwischen 
den einzelnen nebeneinanderliegenden Prozessbereichen 6 
sind in den jeweiligen anliegenden Strahleinstromungswan- 
den 3 und Strahlruckstromungswanden 2 der nebeneinan- 
derliegenden Prozessbereiche 6 Uberlaufe 5 angeordnet, 
durch die der Feststoff in den folgenden Prozessbereich 6 
gefuhrt wird. Die Uberlaufe 5 konnen durch Kanale, Quer- 
schnittsoffnungen, beliebige Transportsysteme oder derglei- 
chen gebildet werden. 

[0015] Bedingt durch die Mehrstufigkeit liegt zwischen 
der Feststofftransportrichtung und der Stromung des Fluidi- 
sierungsmittels, cue sich durch die uber die Gasanstromein- 
richtung 1 zugefuhrte Zuluft 10 ergibt und die als Abluft 11 
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den Prozessbereich 6 verlasst, ein Kreuzstrom vor. Die tech- 
nische Ausfuhrung der Prozessbereiche 6 selbst kann vari- 
iert werden. In der Fig. 1 ist die Ausfuhrung des Ruidisie- 
rungsmitteleintrittes durch die Gasanstromeinrichtung 1 ira 
wesentlichen als symmetrischer Spalt gezeigt. Das bedeutet, 
dass das Ruidisierungsmittel als Zuluft 10 (meistens Luft) 
im unteren Bereich in den Strahlschichtapparat eintritt. Da- 
bci kann die Zufuhrungsrichtung vertikal, horizontal odcr in 
beliebiger Richtung sein. 

[0016] Charakteristisch ist, dass die Strdmungsbedingun- 
gen in der Zuluftkammer 8 unterhalb der Prozessbereiche 6 
vergleichmaBigt werden. Die Zuluft 10 verteilt sich auf die 
Prozessbereiche 6, durchstrdmt die Gasanstromeinrichtung 
1 und gelangt in den Prozessraum (Fluidisierungsbereich) 
oberhalb der Strahleinstromungswand 3 und der Strahlriick- 
stromungswand 2, urn die Partikelstromung 15 aufzubauen. 
Die Fluidisierungsmitteleintritte der Gasanstromeinrichtung 
1 konnen aus einem Spalt, perforierten Blechen, usw. oder 
auch aus Drosseleinbauten bestehen, iiber die jeweils die zu- 
gefuhrte Fluidisierungsmittelmenge eingestellt wird. 
[0017] Als Variation der Strdmungsaufteilung konnen in 
der Zuluftkammer 8 auch Segmentierungen 4 eingesetzt 
werden. Dabei ist es nicht zwingend erforderlich, dass je- 
dem Prozessbereich 6 ein separater Anstrombereich zuge- 
ordnet wird. Das Fluidisierungsmittel tritt als Luftstromung 
im Spaltquerschnitt 12 in den unteren Teii des Prozessberei- 
ches 6 ein. AnschlieBend wird es entsprechend der Geome- 
trie geleitet und stromt anschlieBend vorzugsweise aufwarts 
und reiBt den im Bereich enthaltenen Feststoff mit Dadurch 
bildet sich eine wenig- bis hochturbulente Partikelstromung 
15 aus. Diese kann die Geschwindigkeitsbereiche vom 
durchstrdmten Festbett bis zum Grenzbereich der Rugfdr- 
derung umfassen. Bei hoheren Geschwindigkeiten bildet 
sich eine Art feststoffseitige Zirkulationsstromung aus, da 
sich die Fluidisierungsgeschwindigkeit durch Expansion im 
oberen Expansionsbereich 14 oder in dariiber angeordneten 
Apparateteilen verringert und der Feststoff auf den Strahl- 
ruckstrdmungswanden 2 zuruckstromt. Von dort aus bewegt 
er sich wieder auf den Ruidisierungsmitteleintritt der Ga- 
sanstromeinrichtung 1 zu, wo er wieder von der Stromung in 
Richtung der Strahleinstromungswande 3 mitgerissen wird. 
[0018] Ein wesentliches Merkmal der erfindungsgemaBen 
Losung besteht darin, dass in den einzelnen Prozessberei- 
chen 6 unterschiedliche Prozessbedingungen einstellbar 
sind. Dabei sind die Prozessbedingungen in den einzelnen 
Prozessbereichen 6 durch Gestaltung und der GrdBe der je- 
weiligen Prozessbereiche 6 und/oder durch unterschiedliche 
Strdmungsgeschwindigkeiten, Temperaturen und Volumen- 
strdme des zugefuhrten Ruidisierungsmittels einstellbar. 
[0019] In der Fig. 2 wird die technische Ausfuhrung in ei- 
nem weiteren Beispiel erlautert. Durch ttberlaufe 5 wird der 
Feststoffzu- und-ablauf ermoglicht. In der Darstellung wird 
deutlich, dass der Feststoff in den Prozessbereichen 6 fluidi- 
siert wird. Da das Aufgabegut stirnseitig iiber den Feststof- 
feintrag 13 oder an einer Langsseite in den jeweiligen Pro- 
zessbereich 6 kontinuierlich oder quasi-kontinuierlich ein- 
tritt, wird der Feststoffrotation R eine im wesentlichen langs 
zum Ruidisierungsmitteleintritt 1 oricntierte Feststoffbewe- 
gung iiberlagcrt. Dadurch bewegt sich der zugefiihrte Fest- 
stoff in Richtung der Zufuhrung zum darauffolgenden Pro- 
zessbereich 6. Auf diese Art und Weise wandern die fluidi- 
sicrten Partikel maanderfdrmig durch den Apparat. Dadurch 
wird eine mdglichst gerichtete Material flussrichtung vorge- 
geben. Der Feststoff verlasst die Prozessbereiche 6 iiber den 
Feststoffaustrag 7. 

[0020] In der Fig. 4 ist schematisch die Feststoffbewe- 
gung und die Stromung des Fluidisierungsmittels darge- 
stellt. 
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[0021] Durch die Art der raumlichen Anordnung der Pro- 
zessbereiche 6 sowie durch Variation deren Geometrie kon- 
nen die verschiedenartigsten Feststoffstrdmungen realisiert 
werden. Die Fig. 5 bis 7 zeigen dazu einige Varianten. In 

5 den einzelnen Figuren ist mit Z der Feststofrzulauf in den er- 
sten Prozessbereich 6 und mit A der Feststoffaustritt aus 
dem in Materialflussrichtung F gesehenen letzten Prozess- 
bereich 6 dargestellt. Mit U ist der Feststoffuberlauf von ei- 
nem Prozessbereich 6 zu dem nachsten gekennzeichnet. Mit 

L0 S ist die entsprechende Segmentierung der Zuluftkammer 8, 
mit R die Feststoffrotation in dem Prozessbereich 6, und mit 
B die Breite und mit T die Tiefc des Prozessbereichs 6 dar- 
gestellt. 

[0022] In Fig. 5 sind mehrere einzelne Prozessbereiche 6 
15 hintereinander angeordnet, wobei das Material maanderfor- 
mig durch den Strahlschichtapparat gefuhrt wird. 
[0023] In Fig. 6 sind mehrere einzelne Prozessbereiche 6 
hintereinander und nebeneinander angeordnet, wobei die 
GrdBe der Prozessbereiche 6 unterschiedlich ist. 
20 [0024] Fig. 7 zeigt zwei nebeneinander angeordnete Pro- 
zessbereiche 6. Die hier dargestellten Varianten sollen nicht 
einschrankend wirken, sondern stellen nur entsprechende 
Mdglichkeiten dar. Andere Anordnung, auch hinsichdich 
der Anzahl der einzelnen Prozessbereiche 6, ist denkbar und 
25 beinhaltet die erfindungsgemaBe Losung. 

[0025] Zusammenfassend ist also folgendes festzustellen: 
Die Erfindung betrifft einen Strahlschichtapparat zur char- 
genweise oder kontinuierlichen Prozessfilhrung gemaB der 
im OberbegrirT des Anspruches 1 genannten Merkmale und 
30 ein Verfahren zum Betreiben eines Strahlschichtapparates 
gemaB der im OberbegrirT des Anspruches 8 genannten 
Merkmale. 

[0026] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen 
Strahlschichtapparat zur chargenweise oder kontinuierli- 
35 chen Prozessfuhrung und ein Verfahren zum Betreiben eines 
Strahlschichtapparates der eingangs beschriebenen Art so zu 
gestalten, dass damit eine zielgerichtete Beeinflussung der 
Prozesse im Ruidisierungsbereich insbesondere hinsichdich 
einer gezielten Materialbewegung und Verweilzeitbeeinflus- 
40 sungerfolgt, 

[0027] ErflndungsgemaB wird das dadurch erreicht, dass 
der Strahlschichtapparat aus wenigstens zwei Prozessberei- 
chen gebildet wird und die Prozessbereiche durch Oberlaufe 
miteinander verbunden sind und der erste Prozessbereich 
45 mit einem FeststofTeintrag und der letzte Prozessbereich mit 
einem Feststoffaustrag versehen ist, beziehungsweise dass 
zur Beeinflussung der Verweilzeit das zu behandelnde Mate- 
rial nacheinander wenigstens zwei Prozessbereichen zuge- 
fuhrt wird und diese durchlauft, wobei die Materialtrans- 
50 portrichtung gegenuber der Stromung des Ruidisierungs- 
mittels im Kreuzstrom erfolgt. 

Aufstellung der verwendeten Bezugszeichen 

55 1 Gasanstromeinrichtung 

2 Strahlruckstrdmungswand 

3 Strahleinstromungswand 

4 Segmentierung 

5 tJberlauf 
60 6 Prozessbereich 

7 Feststoffaustrag 

8 Zuluftkammern 

9 Apparatequerschnitt 

10 Zuluft 
65 HAbluft 

12 Luftstromung im Spaltquerschnitt 

13 Feststoffeintrag 

14 Expansionsbereich (optional) 
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15 Partikelstrdmung 

Z Feslstoffzulauf 

A Feststoffaustritt 

U FeststorfuberlauOTransport 

S Segmentierung 5 
B Breite des Prozessbereiches 
T Tiefe des Prozessbereiches 
F Feststoff-Fliessrichtung 
R Feststoff-Rotation 

to 

Patentanspriiche 

1. Strahlschichlapparat zur chargenweisen cxier konti- 
nuierlichen Prozessruhrung mit foigender Bauart: 

- einem im wesentlichen aus einer Zuluftkam- 15 
mer, einem Fluidisierungsbereich und einem Gas- 
austritt gebildeten Strahlschichlapparat, 

- einer im Bereich zwischen Zuluftkammer und 
Fluidisierungsbereich angeordneten Gasanstrdm- 
einrichtung zurZuruhrung von Fluidisierungsmit- 20 
tel, 

- dem Fluidisierungsbereich, der durch wenig- 
stens eine Gasanstromeinrichtung, eine Strahiein- 
stromungswand und eine gegentiberliegende 
Strahlriickstromungswand sowie den Seitenwan- 25 
den gebildet wird, wobei die Strahleinstromungs- 
wand und die Strahlriickstromungswand gegen- 
uber der Senkrechten derart geneigt sind, dass sie 
einen Konus bilden, 

- dem den Prozessbereich bildenden Strahl- 30 
schichtapparat, der ein- oder doppelseitig ausge- 
bildet ist, 

- dem doppelseitigen Strahlschichtapparat, der 
durch zwei Gasanstromeinrichtungen und den 
entsprechenden Strahleinstromungswanden, 35 
Strahlruckstromungswanden sowie den Seiten- 
wanden gebildet wird, 

- einem oberhalb der Strahleinstromungswande 
und Strahlriickstromungswande erweiterten Quer- 
schnitt des Strahlschichtapparates, an dem der 40 
Austritt flir die Abluft angeordnet ist, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Strahlschichtappa- 
rat aus wenigstens zwei Prozessbereichen (6) gebildet 
wird und die Prozessbereiche (6) durch Oberlaufe (5) 
miteinander verbunden sind und der erste Prozessbe- 45 
reich (6) mit einem Feststoffeintrag (13) und der letzte 
Prozessbereich (6) mit einem Feststoffaustrag (7) ver- 
sehen ist. 

2. Strahlschichtapparat nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Uberlaufe (5) in den jeweiligen 50 
anliegenden Strahlruckstromungswanden (2) der ne- 
beneinanderliegenden Prozessbereiche (6) angeordnet 
sind und durch Kanale, Querschnittsoffnungen oder 
dergleichen gebildet werden. 

3. Strahlschichtapparat nach Anspruch 1 und 2, da- 55 
durch gekennzcichnet, dass die cinzelnen Prozessberei- 
che (6) hintereinander und/oder nebeneinander ange- 
ordnet sind. 

4. Strahlschichtapparat nach Anspruch 1 bis 3, da- 
durch gekennzcichnet, dass die GroBc der einzelnen 60 
Prozessbereiche (6) gleich und/oder unterschiedlich 
sind. 

5. Strahlschichtapparat nach Anspruch 1 bis 4, da- 
durch gekennzcichnet, dass die einzelnen Prozessberei- 
che (6) im Bereich der Zuluftkammem (8) durch Seg- 65 
mentierungen (4) voneinander getrennt sind. 

6. Strahlschichtapparat nach Anspruch 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Feststoffeintrag (13) in 



dem ersten Prozessbereich (6) stirnseitig oder an einer 
Langsseite der Strahlriickstromungswand (2) angeord- 
net ist. 

7. Strahlschichtapparat nach Anspruch 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Uberlaufe (5) zwischen 
den einzelnen Prozessbereichen (6) so angeordnet sind, 
dass eine maanderfbrmige Materialfuhrung durch die 
einzelnen Prozessbereiche (6) des Strahlschichtappara- 
tes erfolgt. 

8. Verfahren zum Betreiben eines Strahlschichtappara- 
tes, bei der 

eine chargenweise oder kontinuierliche Prozessruh- 
rung zur Fluidisierung und thermischen Behandlung 
von weitgehend beliebig geformten und in ihren Ab- 
messungen sowie Massen beliebigen Partikeln erfolgt, 
das zu behandelnde Material im Prozessbereich in ei- 
ner Partikelstromung fluidisiert wird, 
das Ruidisierungsmittel iiber eine steuerbare Gasan- 
stromungseinrichtung von unten dem Prozessbereich 
zugefiihrt wird, 

dadurch gekennzeichnet, dass zur Beeinflussung der 
Verweilzeit das zu behandelnde Material nacheinander 
wenigstens zwei Prozessbereichen (6) zugefuhrt wird 
und diese durchlauft, wobei die Materialtransportrich- 
tung (F) gegeniiber der Stromung des Fluidisierungs- 
mittels im Kreuzstrom erfolgt. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Gr6Be der Geschwindigkeit der Partikel- 
stromung (15) im jeweiligen Prozessbereich (6) der 
Strahlschicht vom durchstromten Festbett bis zum 
Grenzbereich der Flugforderung des zu behandelnden 
Materials betragt. 

10. Verfahren nach Anspruch 8 und 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass in den einzelnen Prozessbereichen 
(6) unterschiedliche Prozessbedingungen einstellbar 
sind. 

11. Verfahren nach Anspruch 8 bis 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Prozessbedingungen in den ein- 
zelnen Prozessbereichen (6) durch Gestaltung und 
GroBe der jeweiligen Prozessbereiche (6) und/oder 
durch unterschiedliche Stromungsgeschwindigkeiten, 
Temperaturen und Volumenstrome des zugefiihrten 
Fluidisierungsmittels einstellbar sind. 

12. Verfahren nach Anspruch 8 bis 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Materialtransport durch die ein- 
zelnen Prozessbereiche (6) des Strahlschichtapparates 
maanderformig erfolgt. 
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